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Показано, что в случае распыления материалов легкими атомами доминирует механизм распыления приповерхностных слоев потоком обратно рассеянных частиц. В этом случае зависимость коэффициента распыления Y от энергии соударения может быть рассчитана по формуле:

nt – плотность мишени, RN - коэффициент отражения, (Us, E1) – сечение образования частиц отдачи с энергией больше энергии сублимации Us при энергии налетающей частицы E1, Eth – порог распыления, ((E1)) – средний пробег выбитых частиц в веществе при энергии налетающей частицы E1, dN/dE(E1) – энергетический частиц обратно рассеянных частиц.


Рис.1. Зависимость коэффициента распыления Y от энергии соударения.
Предложенная модель хорошо согласуется с результатами компьютерного моделирования. Учет энергетического спектра обратно рассеянных частиц позволяет хорошо описать поведение кривой в припороговой области в отличие от теории Зигмунда.
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